




































专利名称(译) 含有4,7-菲咯啉的聚合物和有机电子器件

公开(公告)号 US20160315265A1 公开(公告)日 2016-10-27

申请号 US15/101561 申请日 2014-11-25

[标]申请(专利权)人(译) 剑桥显示技术有限公司

申请(专利权)人(译) 剑桥显示科技有限公司

当前申请(专利权)人(译) 剑桥显示科技有限公司

[标]发明人 BURROUGHES JEREMY
ZUBERI TANIA
JANARTHANAN RAJESH KUMAR
SHANMUGASUNDARAM KANDASAMY

发明人 BURROUGHES, JEREMY
ZUBERI, TANIA
JANARTHANAN, RAJESH KUMAR
SHANMUGASUNDARAM, KANDASAMY

IPC分类号 H01L51/00 C09K11/06 C09K11/02 C08G61/12 C07D471/04

CPC分类号 H01L51/0035 C08G61/122 C07D471/04 C09K11/025 C09K11/06 H01L51/5056 H01L51/56 H01L51
/5016 H01L51/5004 H01L2251/552 C09K2211/1466 C08G61/12 C08G2261/3241

优先权 2013021318 2013-12-03 GB

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

聚合物包含式（I）的重复单元：其中：R 1 &lt;/ sup&gt;在每次出现时独
立地是取代基，并且两个取代基R 1可以连接形成环;每次出现的R &lt;
sup&gt; 2 &lt;/ sup&gt;独立地为H或取代基，并且两个取代基R2可以连
接形成环;R &lt;sup&gt; 3 &lt;/ sup&gt;在每次出现时独立地是取代基;在
每次出现时，Ar &lt;sup&gt; 1 &lt;/ sup&gt;是芳基或杂芳基，其可以是未
取代的或被一个或多个取代基取代;x为0,1或2;y为0,1或2;每次出现时，Z
和Z独立地为0,1或2.这样的重复单元具有相对较深的LUMO能级，可以降
低电子从电子传输层到有机发光二极管的发光层的传输障碍。包含这种
聚合物的活性层。
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